model zasilacza —=

HDP135V6 HDP135V6s |HDP135V6A |HDP135VéB

liczba kanadw wyjsciowych

zasilacz pojedynczy

liczba komdrek pamieci

10 grup danych - komdarek pamieci do szybkiego przywotania
nastaw napiecie/prad

zakres regulacji napiecia | pradu

0-33V/0-6A

napiecie zasilania

115 VAC £ 10%, 230 VAC = 10%, /115 VAC +

230 VAC £+ 10%, 50/60Hz 20/60Hz 10%, 50/60 Hz
maksymalna moc wyjsciowa 210W
Interfejs komunikacyjny brak RS232 brak brak

regulacja pod obcigzeniem

<0, 1% + 5 mv

linlowosc regulac)l

=0.01% + 5 mv

rozdzielczosc requlaci 10mv =001V
dokiadnosc regulaci =0,1% + 1 cyfra
rozdzielczos¢ pomiaru 10mv
dokiadnos¢ odczytu <0.1% + 1 cyfra
szumy 10mVrms

regulacja pod obcigzeniem

<0.2% + 3ImA

linlowosc regulac)l

=0,2% + 3mA

rozdzielczosc requlacj TmMA =0001A
dokiadnosc regulaci =0,2% + 3mA
rozdzielczos¢ pomiaru TmA

dokiadnosc¢ odczytu <0.2% + 3 cyfry
szumy amramiona
ochrona przepieciowa (OVFP) 0~35Vx02%FS
maksymalne napiecie 39V +0,2%
zabezpieczenie nadpradowe (OCP) 0~-6Ax02%FS
maksymalny prad wyjsciowy 6A + 0 2%

zakres napiecia wyjsciowego

oV do 12V

moc wyjsciowa

do 18W

obstugiwane protokdt szybkiego
tadowania

DCP (Apple, Samsung i BC1.2)

Qualcomm Quick Charge QC2.0/QC3.0
protokot szybkiego tadowania Huawei FCP
protokot szybkiego fadowania Samsung AFC
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warunki pracy

temperatura -10°C do 40°C, wilgotnosc¢ wzgledna =80

warunki przechowywania

temperatura -20°C do 60°C, wilgotnosc¢ wzgledna =80%

chiodzenie

chiodzenie powietrzem
wbudowany aktywny wentylator - zataczany tylko po nagrzaniu

waga

2 kg

wymiary

85 x 160 x260mm




